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The mobile device indudas-a transceiving 
antenna. A data transmission section Includes a 
transmission amplifier circuit which has a first 
pulsed polarisation voltage and provides a first 
AC signal to an input pole. A data, reception 
section includes a reception amplification circuit 
having a second pulsed polarisation voltage 
which is tjme-muitljstexed with the Smt 
palansation voitage v A sacond AC signal is 
receded at an output pole. A switching circuit 
Includes first and second FETs which are 
connectad in series between the input and output 
poles and has & common pose which is 
connected lo the antenna; A logical OR circuit is 
formed from first and second diodes which have 
a common pole connected to ground through a 
resistor. The diodes receive respective^ the first 
and second muidpiexed polarisation voyages so 
first and second difference voitages are 
generated across the diode -terminate. The 
difference voltages am applied to the control 
electrodes of the first and second switching 
transistors and the common node of the anten na 
through polarisation resistances, Only one 
switching transistor conducts at a isms according 
to selection of transmission or reception mode. 
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Dse Erfindimg betrifft : emMaMlfu^gefM, : das entMfc 
Bins Se^de-Em|)f^gs -AntsnBe, 

em Teil iw Am Dm®&b$m&pmg msiem^ die 
etna « I^IarisationsspaBnu^g hat aBd ek tzms Wechselsigna! an Bk§ aagspo! 

em Tdl f& dan DaterieB^fatjg;mit mmt Bmgfangsve^^ die 
erne swdie Foiansatioiisspanmmg im Imfmls-ZeitmBltipiex mt der ersteiii 
'.PolarisMidiisspaimung. hat and zweites Wschseisigft&l von emern A^^pBppai erhalt, 

dw Sehaltfeis mit mnmx mstm m^ rnmm zwmtm W^MMmxmsi^m, 
ais liBterhrecher und in Sena aiigeasdaet,. zmschm.d&m be$$$tm Wngmg^pol 

angescblosssoen Pol. 

Die BrfmdBBg: findet ihre Amve&dimg mi Bereicli des M^bslfeks, 

Em Bm^itkms m bersits aus da?* PateMder Vemnigte^ St» US 4 SiQ 

911 i^kjmfct (Noguchl), Dieses Dofeiment fechrdbt vmm Soh&l]^l$. 'm£ smsm 

Feidsf fekttmnsbtorcn, jewels In Serie swssefei dem gemeiixsarosri Bm|a^p Ausgang s~ 
Pot und den hm&m Siigaiigs-Aii&gangs-Schalipoten. Dk Schaitog cathSl m^etn jevvasM 
swtschm die tekfe Eingangs-Aiisganp-Sc^alt^le and die Masse ei^gpfllg?a Transistoren 

■zwmhm die Masse md die beiden Emgangs-Ausgangs- Sshaltpofe emg^Mp^ 
Tmnsist^n, Diese Widers^mlg sind gew^blt, iim emeu Msiner^n Wldspt^d^srt als den 
derFeideffeit^siMoim in Stoat- Anordnung m \wh^^ wmn &em im$pmmtfm& 

Dfese ScfealtoEg wird ms FeMMckttmxtsimrm vom Tyg MESiSET 
gebildet die dne negative Sc&wellerispsmuftg haben md dle : mchtleiteml gsm&eht weeds**, 
mdem eke iiegativere Stsiserspamiing ais Scbwell^spaniiuiig mf das Ga^ g^eitefwd 
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Die Stsumiag dies&r f rmsistoreo trtordsri Mglich die Verwendusig mi mmhst&nn mm 
mp^vmVmmrgmg^mnimg, Mm mt dmn cm- NadiieH, wenn die Scfetog in em 
txagbai^s Qsrit eingebaiit ist». das Mt Batteden versorgt witd, 4m mt dm posMve 

.5 DiinB in der hekaimtea Schaltuiig die btMm ia.Seiie swbc&eiv dam 

gemeixisamen Pol imd den beidexi Eiftgasgs* A^gmigs-Pote gesebalMei ^miitoi^rt 
tMerbmcher, vcm detiSB emer von emer ersto. Bsgativen QleiefepanuiiHg ¥61, and der 
ar^tee van emer £weit£B Beg&iiven GtelchspsanuBg V02 gesteuert wird,: I>i& '¥em^dung;' 
vonmdhr sis siner negativeir VersorgiiBgsspantiung ist dmn ein noch grpe^sr Naehtdl, 

10 w die SchakOTg in em tpgfc&» Gerit emgeb&at m> das mil Batteries wgi mrd, die 
nursing elnsrfge positive QlelcbspaBnimg Ifefcrn. 

in dse&er hekasMea Sehaiteg h&beii.mdeni dkse ftegafci 
Oidd^pMntmg® gsdgaets Werte, ikmii dm erm in Serie gesefeiitete i^^Mor gmaii 
&ur mihm Zeit ielt^Bd ist ^scMosseoerX%tert>r^ch^:} 5 zu dem te Eweit$ % Ssrfe 

15; gesehalteie. Trafis?$tor atehtie%iid ist (geofmster Onterbrech^:). Dies ist .g&ss M^Mesi/W^n 
die Schaltimg In mmm Mobilfutikprat verwendet wlrd, demi dies emioglk^t mmzMmm 
Anwe&demM Vsrbindong mii ei&er Station (odsr Basis) ttM% ma- b$$&xkm%m ZeidiHerval! 

Dm imhmmh&l^ 4m- Ziel der vorUbgm&a Erflndimg 

20 1st, wird mchsi&tod d&rgeieigL 

Eln Schal feeis jmteinem gememsas&en KngaBgs-Aosga^§s.^i, s,B, mil 
mm- A&imm Yzzhwidm* u&d mil &wei and^rea Poien, der mm fiir dan Emg&sig dnes 
Weehsei&gnsis m$ mmm Sender, . das. zur Antea**^ Sbeattagen wir4,andid#r .»fere fur den 
Ausgang m zimmEmpUn^ mu& mitM^^ 

25 venveBdeisu *erfe: 

H 2iierat sine?* Untsrbrecher mf dem Sendee weig und mnm ;IM^techer mif 

dem Empf a&gszwelg enthalten^ wobei di£se Unterhrecher dstait geste^eit wemen y daS das 
Seadsn uad das: Exnp&ngen aichi ^eitgleie^ stattliTtdet, was m Yttlmlm rUfem wlltxle* 
* daniii Ste^enmg$miitel ftr diese XJnisrbrecher snthaltei^ dmmt $le nioht 

30 sxakt in eBtg^gengesemef Phase arbeiten, wie &m dem zitierten Dokuxne^t belaBnt, 

soodem um mm® Zeit^bstand bei der S^nde-Empfttap-FuEkuon m rnim^m m& ma diese 
Sen<ie-Empfeap-Funktion In einesn zykiisdseii YerhSltnis iswischeB :e.M^ Bi^dslHngexu 
venvslten, ilber die em Sendea oder em Bmpfaagea stattSi^den ka^n y em# B^q^eaz, zu der 
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skh die Impulse wiederhcta and mmx I^Mmmd mimkmmmm. Smmm^mk m$ 
sinemEiBpf^gsiinpuis: Dk Bmtimmmg des Impels- uad $^usa^$4^ 
uMMp Bsstimrmmg des Ahstascts zwmchm dm SmM- m^ Empimg^mmimn 
ermOglicfeen es ein&f Mobilfeakbasis, cfe$ Umsch^feii mefe^ds* l^imnga^ ;zu 

5. vwato , urn ss mehrereo Axiwendem m ermdgiichen, zeitgSelch ei«r mlNs* Fkequeiss 

* Msits! enftalten, urn erne vosi Batierieii geMefcite posittva 

» mdmi Mittel eatftaltsn, urn -die yon dem Mobafunkger&t vsmsecMe 

1 0 Enesgie einsusparerv daroit dieses mil Bat terie&ettieb verwendet wetdexs item > 

S *md modern kompskt sem, wenlge Etem&ate enthalte?^ mogliehst 

gsrmge Am-ahl Eben.e& ; m Poi^satioM-Gieicfepamiaiigen vmvenfeu i 

Disss Probtes warden m efeem GetSf estspreehend dsm sinlsltendei) 
Absafe ge|Sst> das zudsm eBthglt; 
15 Ems Sogisehe ODER-Schaltong,.. gebikfet a&Svginer ersten i&ml alner'zweltm. 

Diode mil d« gemeinaainen Pol^ tlber einen Wi#rstan.4 tslt der Massfe mdmnds?*, 
wobd die teagmn Bkxfcn je^eife dle eMs vn& ^welte Mui%fc^ 
erhalter^ smd hi der logischen Sdxa3tung an den Kieinmen dieser Dlodeni jfewelfe eks ersts 
and mxe zwmM MBMpIevVP^mMdiffeHioz enmoiBmcis wird, swiscfel dte& 
20 S tey^e! c&tmden ctes ersten iund ^wd ten IJnteifcrecherir^§^tom us?d der& p«mssme^ Po! 
iiber Polarisalionswidetstancie der Antmne 2:agefifet s um dm tmtm $%pimtrmmtor 

umgekehrt 

Bin sokhes Mobilfernkgerlt e.nBdgIIcht melireren Au«te : , eine selbe 
25 Station (Basis) gldctedtig m verwencten. 

M : mm hmonihfmttercMub^^ enthek dieses OMchsimm- 
feolatiofiskapa^iiEe^v^wk^ md 3&m igemednsatneB. Fol ickr 

Unted^rechertraEsisloreii \m& zm$chm detiEmgang^ und AusgaBgspote^.J^w^ite der 
Sende- imd EmpfeBgs.vmttrksr usd dem Schalfkreis aag^ordrjet, urn di#^ Schalttaefe 
30 gegsnOber der Masse ddftend m m&chen. 

In. solch emem Dnft-Schaltkreis vverden die MESFET-Trk^l»^ von 
negative?! Spaniiungen gesteui?rt, wltemd die Schaltung Mte die posife v^n 
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Die Erfindang wird Memaeh im D&tail nod ibmig auf die Mpfug&n 
scliem&iiscfien Figur^a besdirieben, van de&eft: 

- FIG. 1 A sine logische ODER-Sch&ltung darstallt; 

- FIG, IB eineerste DumhfiifemgsfoHSi einss Scfmitkreises zm :$$kMoh 

~ HQ. .2 seigt ein Cfeo&ogramm, das di e Impqis-Pokn^^ dsr 
Seside- uMEmpMgsv^ 

- die HO , 3 A, SB, 3C mm. zwcite B^mMi&mn^mrm Sclblfeises mt 
z^klhch Ycmtzt&n Smde- tsnd Bmptogsstauen^g mit zwei Y'arianten <famelisn; 

10 - FIG. 4 em Mofoilmnigemi darststit, cias die Sctiaitu^g der e0> IB odtor 3A Ms 

h imm$ auf die HO. IB una 4 entMit eln mobiles Sende- 
Emp&ngsgerat g& dnem Schaitteis (20) mt Verwerufong im FemmeIdfe»loh 
gm&dlegeM: 

15 -einepPpI 1 Mt da: Bezd<*siutig emer gemeimamet Po! ftir iSmMn$m$ $der den 
Aissgang ernes Wechsefeignals. iiackstehend. beschiiebe^n BeispM Mdfesererste 
Emgangs-Aissga^gs-Pol ds*e*sefls mil einer Atiimm . A v^nmmkn nnd m^^fmUMbet 
mnmi Wldemami EI von erner ersten Poimsa^ans-Gleieh^annu^g V» j 
glaichsirompoiaxisiert, 

20 - einen j£weiteB B>I 12 &1s Eingang, dsm Emgang eines wec&seMen Si^& TX. am mm 
SetidescMltong SO, 60, 40 -vorbehalteii,. das : sar Antesme A ufesriragm 

- emen dnt^ Pd 13 ais Ausgaog, dem Aiisg&ngemm weeliseinden Sipud& JO£ von der 
An t&nne voibdialtei. das Ober mssen Pol 13 mx Empim$mch^kmg 50, .90 uhertr&gen 
wirdv 

25 - oinen Fddeffektir^mtot TI 2 y der ate Ursterbfeote: atbdssi* iti Sene zwl^fes den ersten 

- elnsn FeidefffektttaBsistor TT3 5 der als Oaterbrecher arbeitet; in. Sm&,?Mmhm dm 
gmieinmmm fQl I and den erstsn Aasgangspal 13 des Empfkngssig^aM B0£ pscMlm, 

- ein SteusrsipMl YoBcmh ^wjschen dsmGale uad der Source des Feldd^^kt^ansistors 
30 T12 zagefufet, urn ihn lelieod oder rucluleitetid zu maehes; WeM der Tipasis^r T12 

IdteM 1st* wild das Signal TX vom Emg&ngspd 12 Ante^ne A fifaerfe|fe, 

- gto Steuersigi^a! V^^Sk swischeis dem Gate uM cfer Source des Peldep^kmiiskto^: 
T13 z.ug0-Msrt, urn iha kitmd oder nicfitleitend zu maclieB: Weim der Tm^lor T13 
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Intend 1st, \vM 4m Signal RX ersten gomdnsamon (mit dsr Antony A wrbundmot) 
Pol 1 mm Am$m§0poliS Mmtx&gm* 

Vm &ig&£vcxlixm wmelden s&«& der als Untarbrscher gssdteftste 
Traimistor TI3 niohtleitend sei&, weim der als Unterbrecher geschait^ts %a§$is?or T12 
5 Mteod 1st So kemmt eMweder ein. Siga^l TX am Pol .12. heram md wird; « As&ftne A 
ubeitagen, odst m\ Signd SX kommt von der A&temte A und am Pol O tops, doeb die 
Signals TX m& SX werfea meht mm m&m Zeitpuiikt ilbeitmge^ 

Dascu nxuS im 'Bacmii^^ Verwaltang der 

I^itus^gs^chaltungen 8 Leitungen vmyalten:kditn.eTi y liber die An welder « d&em 
50 MobiifcokgerSt, das mlch erne SehaltuHg verwefidet t Sbet dieselbe Freq»ss »d seitgtdeh 
seuden- cater empmngea, 

Ifatsr diesen Bedtegu ages dlirfee die Steuerslgnate der 
XJnt^rbitchertmwstox^ii T12 und T13 nkht nor scMidii und emfaeh m m^m^m^ 
Tbnm mm m& Umtmii MgMch mchi von z^satzlichen TaMsignaien eri#g£ wsnle^ derm 
1 5 daan ist es erfordedieh, daB emer der bejdeit Tresis wen T 12 oder 113 p=dhtMtend: isi, 
weim der siidete Itansistor Mtend 1st. 

Xudem, a&fgnuid der latsaehe, dsS der Sehaltkreis m mmm MiMUmkg&tU 
- verweadet wtrd* : musseis Ii>s»EgeB vemnecten warden^ die &u?mefoet$. j 

FolarisadoMspanni3Bgen xurSokgrelfeii^.ifisbesondere .tsegatlve, und/oder;rf sfes gro8e 
20 AuztM zm^Mdm Elemente> Es 1st wieMg, da8 eine emzigs S tod^db«de posMver 
Spasmafcg vervvmdet werden ka&sv tm die ^l.sieh^mv^org^g des MoMM^kgerMs 
sbzugeben> 

Der Emndimg sufolge verwsadei man zm Stmmmgd^Ttmmtmm T12 
irnd TI3 ei&ersaits erne PoMsMoftSS^nung Vxxdes Verstaifers 40 de;s Slp^enders 

2S TX, u?id man verwendet a&derarsdt$ die PoMs^ionsspaBHuitg V&x dss ^emtlrkers 50 des 
Sign^tempfir5gsrB RX, Diess fekfcn VerstSiker 40, 50 mnd m der Met bd^bn^ene^ 
An^enduiig dbligatorisch voriiaBden. Diese Polansationsspannungen and sind 
l?0sitj v yndim ZeitmuiUpiex, 2J8; liber elite Mikrosteaem^g. Die Form dk^r %asntingen 
wlrd Baelistehend m ' bsmg mf dm Chrmo^cmmn von Figur 2 $dMrMiMk d«estellt 

30 In hemg mfMgm 2 mirde s^f dem Ctofjogramm eme?^efe d^s Signal 

V TX , ^nd Md&j^sei& das SipEl V^x xur PalMs&iiof* der Verst&ker 4Q m& 50 dargestelit 
Jedes dieser Signals V^ und V^x 2sigt Impdse der iJBge Ober die die e?t%^todeTi 
PoladsationMpanBiingeo verwendet werde«, am die Tmisistoreii T12 and TI3 m iieaem 
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mid sie leitend su machen. Aiif gmnd to Yerssteimg dieser toputo siMdfe 
IMsifere^^ nicht mr selben.Zeit ietod Zudtemgea die 

Bn^sejedtes Signals ^% md V m Am&z^Umkm* die voti easier £eMf«t T getromi 
smd s die wr el^r DauerT ism ei^ea Impute grofi i$t pie Bauer reines I^d» kann 23, 
5 1/8 der Bauer T msm, die eiaei* impels voxa dsrauffcl genden trennt. So is* ^ m^glieh, wm 
eifoMerlicfe 8 Lelmngen od&r Aowendsr gMchsesiig zu verwalten. 

Disse FoI^satioosspan3iaKgen V?k uad V$x aus cteii Veri^irfem 4Q imd 50 
Jewells dss Seders mid des Empi^gm ^rdetitmt dm naetoe&sad besd^^enm 

10 T1.2, T13 m bMm, Bkse .Elemmte belnlmlteu: 
IP - ei ?*en Pol 22 for die Poiari^tio^sp^naiag Y-rx ^ dem Sends verstirM* 

- eincn Pol 23 fSr die Poiamatimssp&nriijng Vrx aas. &em Bmpfm$$v£z&% 
~ emen Pol 32 sum Leitea emer Steuerspannung Ye^Tia} ^^ &4 

15 - aiieit Pol 33 mm Leiten elner Ste^i^paaaimg Vg^^m^ cm Gate de 

- einefi pol II am Ende des Wsdem&iids Rl ^tgegeiigeset^t.^iH^ ecs^ ; 
X tmt derAntmrse A verbundea, der Pol 11. mtd ids zwelter gsBidasam^ Pol teeiehaet* 
.m dam £Ma.eia$Pol$p$sfi^^ 

20 - einen Widenstaad BI 2 mmchm dm Folen 22 mid 32> 

- emen WiderstandRlS zwischen den Pok& 23 aad 33, 
||| - £%m& Widersiand R§ swi schexi dem Pol 1 1 imd der Masse, 

-eiBc Diode M2 ^wischen cbn f olm 22 und 11, 
~ Diode M3 zvnsehen etess Poleo 23 mid 1L 

25 fe IsezBg. airfPISL 1A M&m <& bdden Dioden &!2 ss&d 413 md dm: 

WidemaM R8 erne lopehe Dic^BSch^^^ 38 KM^t eiu 

Jogiscte ^ODER^- Tor, in dem Schaitkreis WvmwmM, up. die St^oepp^^ngeB zu 
eihalteu, die sum Zufuhren an. die Sieu«mteld^mi,(Oal^) dtt Tr&mMofm TiZ* T13 
roittds deilinpuJs-Pola^ Vrx und Vgx.^dgsei pnd>.iBle ^ODES'^ 

30 FoaktioT3 to am Knoieii 1 1 zn Sndea, 

Der mif FIG, IB dargostellte Schaltteis 20 wird voi^ugskei^ ^nter 
Vmmmimg vm FdMfekmmmtmm vom Typ MESFET gebaqt, der^ BmN& 
Spasmung B^gadv 1st, der Gr^Eenoitbung vm -2V, Diese ME$lBT~Tr4m^^B sind 



ger^^msam^ Pol 
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norm&ierweise M afcht wrha^cfener Oi^oon^ wmfets tfeer siise 

Gate- So^ice-Spaiin^g dues &ur Pmch-off-Spannimg geitngeren Wem ^kfefei^xid 
gein&eht, 

Zudem siad in dlesem Sch&lifcreis 20 die MdeffekitmMi^es T12 undTi3 
5 iiber die Eapsmtaten G2 { €3, an dm EingMgm~Ax&$m$m 12, 13 ^igeteoM, mid von der 
KspasitSt CI > swischen tfem gemeinsanxea Pol l Had te Antenna A aH^hm^t, 
gMdBtroi^ diese Trai^istoi^n gegeouh^f det MM&e dsifteod su 

xmchm md folgMch die eagatlv€ SprniBung, die fur ihr Pkef^off erfaixfel^^M, 
ausgetK^d von d^. positive^ z\x eastern die? hiimh 

I 0 eber gosMvm* vm rnmr Stmdmdhmmc geKefcrtexv pM tiven Polan sai^^pa^nuijg: 
eizeugtwird, 

Die FmiktionsweiSe dieses Seliailfei ses 20 istfolgen.de: \ 
a) Warm die PdarisatiaBSSpaBnung ¥ TX am Pol 22 yarhsndsn: istj wmmacM sis eine 
Polari^atipn der Diock Ml Der SpaimurigsabfaU an den KlemmeB der Bio* wird V A 
15 be^eichneL Bis Sparmimg am Pol 11 1st V D glekh - Vtx mktus dem Sp^^mg^bfell ¥<v in 
der Diode Ai% dJb, V B ~ V T x ~ 

Da kdnerM S&ominjedm B 12, 113 fUe$t : wM die 

Po^daldiffor^nz zwischea &*m K:sote?> 22 md 6sm Kn<*ten llm dcn%lmmim^r 
Diode A12 der logsoMn SeMtag 30 ibiglid* exakt zwiscben dm Mmkm 32 uM dm 
20 Knotm I ate&ag^, £wfeehe$ Gate mid Somce des Unlsrbrechertraiis^&s Tt.2- Die Oste- 
Sou^ce-Spa^n^Jig des Transistors T12 ist fbigiicii: 

Der Sp&nnus)gsabfeit an der* KiemmsB eincr Diode, bew&t mil der dm iMESfET- 

MMbktranmiwn TI2 und Tl 3 entspmcbend^ Technologic hat die CM>lenordnung; 
25 YAsOj V, | 

woi&ifc Vosm 2) ^ 0,5 Y, 

was den Tra&sistot TI2 Mtend maehi 

Im Falle die Pol^aaonsspnniing V« am Pd 12 in fedfem I^stsmd ist 

aufgnmd dm welter ohm erwMhnten Moltiplering, ist V R >c am Pol 23 .o^ligatomcls in 
30 niede^m Zust&ncl in diesem Fall, die Ga^oaroe-Span^ung des Transl^o^ Tl 3; 

der .TfsnsktorTI 31st danB nichdelteBd, mil der Span^ung Vjk «&sr Gr^Beoord^ng voi5 3 
bis 6 V, 
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b) Wenss . die P^lar isationsspaiinung am; Pol 23 wtaides* ist* id«s verussapht, 
me ei^e Polmnation cier Diode und der imier sfc)feescMetee Effey w! ^mgekeM:. 
Der Uiite^^ 113 wird teitead, wabnmd der Orit^r^c!iertfam^^rTI2 

nichtleltend wird. 

5 Der Vortdi dieses Seha! tkrdses 20 1st , da8 die gaeigsete^. S»^rspaiS:SUBge^ 

ffir die IJiiterbrechertransisioxen T12 imd T13 enseugt werden m& sugbfc'k dfe 
GldcfespamuBg V D , die am Pol 11 erfmderlich wax, ^benMls €rzeogt wfe. Da&ssr, 
Schaitteis 20 verwendet fo]g!ich keine andere^ Yeoorgangsspannujjp^ sis die der bere&s 
vorh&ftdeae^ Sende- und Emgfangsversltrk^r 40 imd SO. 
10 1® hemg mi die PfG. 3A* 3B, 3C eitdu&ItMn Schaltkrds 20 In slnem 

anderen Beispfel; 

-emea etsten Pol 1 mit der Ba^cJmiHig er§^r gememsame? Pd.fiir.d^:p^g^g oder dm 
Ausgang does wecliseMden .SignalS; In dm mckuthmd. bmchsicbmm Bm^rnlm 1st 
dieser ersts Eing^igs-A^gangs-Fol mit eiiser AnieBue A vetfeundsa,. 
1 5 ■ cimn zw&i&n Pol 12 sis Eingang> dem Eingang dnes wsebseljKfcn SJgsms T3C m$ : emem 
Sender 40 vorbshalien* schematised auf FIG . 4 dargestelk astir Asters A ^beitrageB 

- dritsen Pol 13 als Ausgaisg* dem Ausgang mms wecteelndea Sigpls RJLvon det 
Asxteime vorbebMiei^ d&sffaer dfessii Pol 13 2^ dnem Emp^ger 50 :Ub^&$gs& witA 

20 sckem&iiseh auf FIG, 4 datge&ielll, 

- e$ns& Feldelfekti^ansistor QI2 5 dsr sis UBt^rbrecber arbeUeMa Serie swi^fe* cfen ersten 
gememsameii Pol 1 urtd dem Elngaiigspol 12 de$ Sandasign&Is TX gescH^tev 

- emeiiFel^ffekttransistorQlS.der a$s Ifeteifercchsr arbeitet, m Setie zwl?scteo den 
gemdmame&Foi I u&d dm vtstm Amgasigspm 13 des ^ipfkigspgnals MX gesshaltei,. 

25 - em SUtuempat V.mQm* zwwehea dem Gate und der Source des- Feld^fektl^BSistors 
Q12 z&gefilhrt, \m Qm Mtmd oder Bidhtieiteiid zu s&acheB: Wetm der 
Uriterfe^cbertmHSlstDr QI2 kitend M f vmd dm. Signal RX V0m EiBgsnglpol 12 zur 
Anyone A aljertragen, 

- em Sleu^olgnd V^s^^,- zwizchm dem Gate and der .Sqmee des Felde&Ms^sista^ 
30 3 tugeiiihrt s nm. Ikn leiJead oder niebtfeitefid m m&vhm: Wmn der 

OBterbr^beitnmsistor Q13 Idt^ndist, wird das Signal RX vom :erst€B g^Mm^meB mit 
der Aiite^n^ A verbundg^o Pol I zum Ausgangspol 13 ubeitmgeii. 



20 



25 



30 
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Urn die Steusrspamiutigen Vgscqis) *md ^mwi) m $tzou§s$h wm miter 
obmin bezug/aaf die FiG. IB Sur Pizeugimg der Steuerspaonmgen'V^tiJ) ^idY<^Ti& 
etklM, e&thil! der SefMtkrais 20 dieses wdtm Bdspieis zu4&mt 

- emcn Pol 22 fiir die PolMsalioBSspmnuni ^tx m dem Sendewrstarker 40 £$iebe FKX 
4), 

- emm Pol 23 fiir die Po^ dem EmpMg^e^Srte J0 (sieiie 
HG.4). 

- einen aweiten gexneinsainen Foi 1 1\ 

-mm Diode B13 swiscta dem Emgangspol 23 der PoIansatiori^aB^^g V&x tmd dem 
zweiteTs gsmemsame^ Pol 11 \ 

- due Diode D.12 zm&chm dem Emgaagspal 22 der PoMsatioiis&p^n^g und dent 
2 waiter* gemeifts&men Pol ti*> 

- den xwdien g^meinsame^ Pol 1 1\ ober smen WideMand W$ wMdmWmm mxmndm. 



In diesem zweitei^ aufde&FK* 3 A, 3B, SCdargestellim 



B#spel Mideis die 



S3, wbei das 

^SO Fci IF 



Diodes D12 undBB uaddar WidmtaM E'8 eioe logisote DiodenscM|im^: 30 mit 
s< QDEE m -Fu^Mob wie die der FIG. 1 A, Die an den Klemmea der Dsodeb B12, B13 
vcsliMdeiien Sp^TtouBgea wsnfen ais Gale-Soiirce-Steuempa^mingen der 
!Mes&ra^ QI2* Ql% M>mm&n, 

Diese Schaitoog eothalt zudexn die Traasistof^ Qa utxd%> faciei 
geschaliet v d$r ersie Q2 xwischen dem Mnpmgspol 12 und sixxgm Wider$£«t 12odsr:R3. 
smddsf ^vdtc Os wiscto 'dem AiJSgangs^pol 13 xmd &mm Wider&tand 
axuJere Ende der Widerstiods M uad/oder R3 mit dem zweiten gemeins 
verbunden i$t 

Der parallel, ge^haltete Tra^isier Q3 wirdMf dieselfee Aftwfe derm Sme 
ge&eMfceie Tmisistof Q12 gesietiert, urn glcichzeitig Ickmd zn mm. Dap prsllef 
geschsltete Ttamlstor Q2 wird arf dieseibe Art wle der Tr^isislpr Q 13 gssfs®^ urn 
gldcfeeidg Idtejid zu sem, 

Diese SehaituHg entMJl zudem: 
- die Pole 32 nnd $T znm Xuf Cifaen eiiier SteiierspaBnang V^^^ ^uf d&$ Oaie <fa Series- 
and Paralleltrajisistoren Q!2 mti Q3; diese Pole 32 m& ST fed jewellsimtt clem 
EmgMgspo! 22 des PoMsattenssignab V^x des Setidevmtarkm fcr pe Wlder$taode 
R* 12, R22 verfaundeB, 



A * * 

* * *** 

* * * 

** *** 
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- die Bate 33 md 33* zam 2M&reix mm? Bimmpmmxng ^mmm astf dct Series- 
smd FaolIeltraBsistOfeB QI3 raid Q2; dlesePoie :33 tmd 33* smd jewelk Ms item 
Elngaogspol .23; dies Polarisntionsstignals Vm &$$ Empfaagsve^tSrlcers 8|§rdto 
Wk!erstMdeR ? 13, R23 verinmdea 

S in dksesi auf to BKX 3 A, 3B darg^statea Durcl^ruBisfenisen eafMli 

- disss* Wideband RIO misches dem swdfcen gememsamen Pol IV m& 4ms Eiiigteg 12 
d&s Sendsmgnsk IX 

-emsn WIdemand Rl 1 zwisches dem xweiiei* geaietas&men Pol IF mii dem Amgmg 13 
10. des EjiipHogerslgrials RX. 

In mmr hmornksm, &af der HQ. 3C dargestelltsn D oTchferu^igsforxii ist 
der Pol I V iiber miieti Widerstand R\i mk dem Pol 1 verbuadgo, imd m fai Fall 
werdm die Verbmdungen ober die Widsrstimde RIO undRil, w£dm Fttl 3A *md 38 

1 5 In deii DurcliMhruagsformeB:, die ml den PKL 3 A mid 3G g^IgC werden, 

sisid die Sources der paraOden Transistoren Q2 mid Q3 : mcht geiBans&ni scftdtem Ober die 
Widsrst&nde R2 imd R3 Jewells mit dem zwelten gemems&nM Pol IF imMmdm 
Jewells 8ber die Rapazl tat&n C4 \md €4 an die Masse angescfelossen. 

Bei der auf derFKl 3B : gezeigte& Duj^hMbiuiigsfbrn) siikl die Sources der 

20 p&raUelen Transistoron % uM.% gemeinsam mid uber den einzigesi WiteHsd R3-MI 
d^m Pol IT md &m mm einzige Kapa&HMC4 m\t der Masse verburideb, 
Dss System, das van dea paralleled Transitions Qj md.Qj gefeikiet wird, imd ihre- 
P0!ansationsmlml» • mnoglichs** die BeseMgtmg dor Rest-LecJcstxSme d#Xm«std^n. In 
Serte Q12 UBd Q13 mt mciitleitei?dsn &i$i&n<L 

25 Bine rasatjfjiche Ysrbasseruog wird erh-aiten dutch: 

- die Diodes D3 und T>% jeweiis &wi&dheH dem Pol 33 des Gates des lasiste la Serie 
Q13 und dem gemeiEsamen Pol 1 xmd zwischan dem Pol 33 5 &s Gates to f ssaBelen 
Transistors Q2 und dem Eiagaag 12 des Sencb^ignals TX geschgitet. 

Pkse je weife mis eioar Diode and einec Kapa^itM gebildefe S^ieme 
30 eoBdglkbeo mm Stelgemng <fer Sber die TrMsfeioren in Serie QI3 C^fe^ragenen 
Leist^ng, ohm VcrformaBg der wechsakcte Signak TX and RX> Tatsaishldi fblg^ im 
Fslie man diese Sys^me verwendet, das Gate der Tranaistoren Q12, QI3 $ssm HSeh^twert 



i ***** , I *** : it r 
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des wechselndM, m$ dem Pol 12 konfttn^nden Signals, eder wlrd per Brfe^mg ssitlsls der 
Diodes* D2 u«d 133 a& dee Pol 13 geleitet 

Der in <Mmm zwdten Beispie!, au£<26ft HO. 3A S 3B f 3C &^g^tellte 
Selialtkreis 20. tmizi. vortelfliaft. die V^rweEdung 4er PeldeffekttranMsfo^ vo^T^p 
5 MESEET tmt mm negativeri Pmcfe^tf-Spasmimg der GmSenordTiuBg «m •> 2 V, und Mnn 
drnnmhtrnt efegrmederen posfe^ 

CM>Bea0rd:nHng mn 3 Us 6 V arbdten. Bies^ Schaftkiels bs^Mgt fedn^elp^ 
Verso^gungsspaoniiiig, Dlese Versorpngsspanimng, die am g^einsaam A?pnne%unkt 
i vorz^ifmderi w&n$> muB m dem voriAegsncte Seh&ltkreis irieht auf ^abfcl^glge Weke von 

10 emer Battme bemitgesMit werden > 

We&ndie geeigaesea Sieue^panBiiiigen. ixk die Unfefb^ 
Q !2 usid Q3 ei^erseits imd Q13 unci Q2 aaderer^its werdeti aiihand der I 
Polarisatioasspaiiiiongeit VtxUiKl V&x metigr, foereits obSigatopseh m #n 
"Vem^fcersdwlitoge^ 40 md 50 der atifFIG. 4 ctorgesteilten Sendesebalteg ^nd der 

IS Empf 2:ngsschalU5Bg voriiandeo Biese V<AmsMimmpmmm^ mid ihm bmmm im: 

TmtmuMplm, <Lb, in bezug auf das ChmnogramiB der Hgur 2 xyMisch vmm?m, m& ifee 
^snveadu&g 1st MgUdb besoftders vortellhaft, 

Zmmid ly 4M, nktml$ xuglekh mmmmd, and die Schatemg der.FIG, 3 tern w fotpnds 

A) Wems Vtx im Zmtmd I ist* wetxien die Tm?is!stops?i Q 12 nn& |p M^M y md dm 

weehselnde Signal XX wlrdssur. Anteone fibertr^geo , tJher dieses SSeitf ate M ¥&x im 

2usiai*d Q, und die Tta^Istotea Q13 sind Q2 nlchlMteBd. 

8) Weim V« im. Zimand 9 ist, werdteii die Tnmslstc?^ Q 1 2 und CP nlchlieitend^ 
25 and dm weehsetode SfgnalTX wird nicM Hbertxags^, dock liber dies^n ^fe^n ist V^xini 

Zi&tsmd 1, womus sieh ergiM> die Transistoren Q13 nad Q2 feitepd fesd issdd^ 

wechsefe^e Signal RX von der Anterme A mnPol 13 Obertragen wird : , j 

Uber deft 25ustsnd A); sijid die Trai3sistQi^ QI2 imd Q3 leksM, da itee 

SpaBTiungen Gate-Source \ T mi%m m & ^^<m dein %aBBtmgsabfa!l eutsp«h?3n, m, 0,5 
30 bis 0,7 Y in der Diode X>13* die m diesssin Zeitpuiikt .feibnd gemacht wtel I>lf<ser 

SpaBnuBgsabfall in der Diode hat em aissreiehendes Niveau, um di^&e Tn^istotea 

ieitend zn mm&m* 
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7m dkssm Zd^onkt siml die TnmsIstcmvQB usai Q2 da thm 

Sfmnmgm €Me~Source : V^q^ tmd : : *te SpasmtmgsahMi em^p^c!^, 
0/7 in der Diode D 13 minus de? Sparniar&g Ytx* die emer 0rUSen:ordnu% « 3 bis 6 Volt 
entspjichl Diese Sp&nffiuiig mt f olglieh .'aosreichend negaiiv, damit die Tim^tomi 
5 siMifleuend bleibm 

(Jher dea Zustmid B) ist die Situation schlicfet umgefcefetti 
'Mr ^smirMchmg der Schaltung iiadi der Erfindang kam maa Bfememe 
mit toigexiden Wcxim ^omm^m. 

Alls alsUBtote^her ge^Mfese&T^ Q13 t Q2, Q3 

werta tiber G!elch$ix<^^ drifted g^macfe C3 un|lC3 s an d&n 

Emgangs-Ausgaafs-Poien 12 tmd 13 a«gecmteet t C.U zwisstea dem gerpiMame^ Foi I 
iind dar An&ime A imgeonfaef, C4 f zwmh&n 4m getaemsamen Sources d^r irassiBtoren 

IS Q2 xm& Q3 and der Masse angeordnet (FIG, 3B) f und C4* C*4, zwisefe. dm sieht 

gemdnsames Souses der Tmasistomn Q2 :.and Q3 imd dm Mmm m^0x4mi (FIG* 3A oad 
FIG. 3G). Die Werte dieter Kapa^i ttten lomien xkr GroS&rsotdnuTig vo& I BO pF «. 
Diese dnffeadfe Montagu ermoglicht d^.Eifcalt'vcm negatives 3£samps&a:a:age8 der 
Traasistorm ausgeheM mn pomi vea lfeladsark>asspaiiamigen> 

20 In b&mg aufFKL 4 mi der Sehaittok (2) mm Vzmmmm mm 

Dimm GctM kmn zx&h&tem: 
■* mt Mikix^phon 80, 

- ernea Sende^erstarfcer 40, der erne Mpiiis4^iarisationsspannuiig Vfx f'm^det, am Pol 
IS 22 verftigbai; uad m mmm Amgmg. 12 $m wechsetedes Signal TX liefas* 

- ekes Ssfmlikress 20, AatsOTs A mim Pol em veiteden, rmx zwu d&c mm® md 
der ancteasa Seite des gememsarnoa Fols I in Serie gesclialtetea Uaterb^fe^ T12 un4 
TO (oder Q12 mid Q13); dieser Schaitkrms feesnllsLltet erne. logiscfes Scfealtog mit 

30 odsr E'B; dleser Schaltkreis 20 hat emen Bmgang 1 2 f Or das Signal TX, M^m 

Eiagang/Aasgaag 1 fur die AMenne A { mmti Ausgang IS fdr em wecfesefa^ Signal RX 
eiaen Eingaag 22 filr ein MpuSs-Foiartsatiomslgnal Ytx^4 emen Einga^i 33 fllr iem 
Inrpuls-PoiarisalioaBsignal V^ x ; 
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- mmn Em|>fMgs^eMSiter 50 ? dor doe to^ verwendet, am 

Pol 23 verfugbar, fur die YeTw^dtmg durcfe den S^haitkteis 20 ? ssod vo$ dfeMgiJc^tercn 
am Pol 13 ems Wecha^lspanautig RX erhilL 

Dieses Oerit entMlt sudem verscl&edene Sc&altangen. wis Amiog-0igUaI- 
oder Dig3tal-Aqateg-WMdfe Kodler&r mi Dekodiepr, Adapter ete., symMsch tmi dem 
Block 60 swisckm ctom Mikmphoii 80 u&d dcm Verstarfer 40 md dem Mmk 70 % wiscta 
<fem Ver$tM& 50 uBd dem l^utspjecter 90 dargestellL 

Dfese Schaltu^gen kMmn <%m$ dam Fm&mmn bekmnm Tfps sein m& 
wtMm nicht weiter beschrieben, 

D^sGerSi 190 kaan in 4$xzeit m Fernneldebemich bexefek^dsp, 
Mofeilftmkger&ea verweBdet werden: 

GSM 900 (in Engiisch Global Sptem for Mobife for 900 Mlfe) 

DCS 1800 (in Engiisch Digital Commixnication System #r I860 MHz). 

Das Betriebsp^Hokdi dleser Systame wird smi T13MA be^vi^lwet -{in 
E&glisofe lime Division Multiple Access), In dk&em Prolokofl we*€ten dife « den 
posMvoi Batteries von 3 bis 6 V geliefcrten VeBorgimgssparmimgea i&Impi Inform 
gszmgtt geseigt auf d@r FJ& 2 ? aUB* vmi mm Mimstmmmg, I>ie Vtxfmi4m$ym\ 
WtmrmMmysmmm vm xmhmm Anwendem zm ^d(hm2^mx4vm Smkmm (ocfer 
Basen) vmv^itet ? die geogmpMsch auf liber em Oeiande verieili Mx*d v d»Mt5;t 



Wirkuxigsgr^d dieses Gd&nde abdeckt. 
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I « Mobilf unkgemi, das eni&fo 

Eine Seirfe^mpfengS" Anterme (A) t 

em T0 (4&MM) die Daterjubertragung mil einsr 
Sendev^rstark^clialiung (40), die eine.er^ hat and 

m\ etstes W echsehigaal £T2C> eiaer* Hagaagspol (12) lefeit, 

eisi Tell (50,70*90) fur dm Dmmmpfmg. mil ein.er 
Emplkigsver&t&tetsclmtog (50), die sim swells Im^ 
Zeitmiiliipte mit star smtm polarisadoa^pmm^g C^TxItottsndein 
Wedisefeignal. (R20 von emem AusgasgspoJ ( 1 3) erhSIl, 

emen Schaltkreis (20) mil ^ijiem ersten und mxmx 2 weite& 

migeordioet t zwiseta dem besagten EkgaBppol (12) u&d dcm tes&gtsn A^gangspo! (13), 
and mil ein^ni ^n^emsastien, m die Axmrm (A) m^$cMxmmm Poi(fX 

Bins logische ODBR-Scha&img (SO^.gebiid&taus etoer em&a m& mmr 
zweitsn I>iocfe A 13; D 12, Dl 3) mifc emem gemein&amen Pol (1 L 1 1 liser einen. 
Widsrstaod (RS) $mi der Masse vesfeurKfess, wobei die besagten Dioden die en&to 

und. Ewei^"MuI%lex-Pol^ C^tx>V&x} erhalt^B, d&rmt p da* K&mmen 

(22,n,ir$3>I 14 V) diessr Bioden Jewsils ainesf&e und sine mmte M%mk-Mx$ltiplm~ 
T^titx£dM^mm- minmwmn. \mrd s zmmhm dm Sisu^leMrofei (32JI3) dss ameaund 
zweltim Uatg^i^chertraisistOTS (T12 > Qi2;T13,Q13) imd d&m gemelns^BSia Fo! liber 
Pofcn^^^ R10,Kil) fcr A^tes^s 

zugefOki, mn den ®mtm Stmzxtxmshtor (Tl% Q12) leitend is&d sugleda* m/mtm 
Imt^rhmohmmmisior (TI3, Q13) tiichUeitend .zu mashen .ode* umgekefet. 
2. G&M nmk Anspmch I* mit0tek&$t^^ (CI ? C2,C3), 

swisc^heii der Anteone mid dsm g^idnsamjej? Pol (I) der t)oteh^ 
zwisehm deii Ekzgangs- imd AmgangspoIeB (12,13) Jewells <ferSeade-»d 
Em|>feagSYerstatker (40,50) m& dem. ScMttek C20J sngeofdnet, urn 0mm Mch&ikms. 
(20) gegesillber der Masse driftem! m xtmoben. 
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3 , Q*m Bach emsm. der Assprtiche 1 odter 2, in dem Scteifeis C20) 

sisdem mnm ersten usd ei&en sweifeii .Feideffekitransistof : Q$) m$Ml% tmmhm dzm 
bm&mn Eing&ngspol fl2)\md dem Ausga«g$poI (13} utid dem gemein#meB ..Pol -(iV) m 
4m Diodes Jewells parallel gescIiaJM/wotei diese Transistors ate Um^lw^er geschs&et 
5 uBd.jewdls voa den Stgmtsigmlm des xwdten In Serie gesshafsetan Tr^Bfes CQ13) xm& 
ds&vzsim in Serie geschdte^D,Tr^si^or$ (Q12) gesteuert werden und p« Steusmip&ls 

PdariMtion^paaBiinpii V^) au* to Seside- und Emptogsver^^ 
(40, 50) ger^gdr warden . 
10 4, Q&mt mch Ampx^ch % in dem cfer besagte Schalfeeis emti&lt* 

U| .gebiMet am einer Diode (1>2, D3) imd : eteer QkicJistrom feoI^cMBkap^lit |€ 12, C 13), 

die jeweife die Steuerelektrode dm $tm.m par&Ifefen Tm*sisto*& <Q2) und fa besagfm 
Eiogarjgspal (12), and die Steuerdiekttode im zweite^ Transistors m Sesfe £Q1 3) und den 
geraeins&Bierv m dfe Antame (!) smgescMosseneB Pa! mitemander ver^dsa. 
15 5, GerM mch ainem der. A^^rMie 3 oder 4* m dem der Scl^kk- $S § 

pandlele^ Ts^nsistc^en (Q2 fr Q3) ond der Masse angeordnet, urn diesa Tii«i^0^ 
gegesruta d$r Maisse drfftend m mmHm, 

6, Oetat nmh emcm dm Ati&ptMchs 1 bis 5, in dem die FdMlkkltrtnsistoreB 

20 des Sefcaiikmses vom Typ tiegativef Hnch-oif-SpaimuHg si^d, 

7 B GerSt Bach ei&em der A&s|>?&che 1 bis 6, mix s&idsm mmkx Mmrophm (W% 

||| das Verbirf^ngsmltte! (60) zum Send^vetstiifer (49) hat, u&d emem l^^mcb&t (90), 

das \%rfefodungsBiitteI (60) mm Empfang^vsrstarker (50) fi&L 
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